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Einleitung Experimentelles

Bariumstrontiumtitanat (BST) ist als
steuerbares Dielektrikum ein sehr viel
versprechendes Material im Rahmen
der Entwicklung von passiven,
elektrisch steuerbaren Hochfrequenz-
Bauteilen, u. a. flir berihrungslose
Sensoren oder fir den Mobilfunk-
bereich.

Ein viel versprechender Ansatz zur Herstellung von BST
Dinnschichten mit homogener Dotierungsverteilung ist HF-
Magnetron-Co-Sputtern [1, 2]. Hierbei wird ein keramisches
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